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Utilization of blade coating method for fabrication of phosphorescent organic light emitting
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Organiniy $viestuky (OLED, angl. organic light
emitting diode) technologija — spar¢iausiai besivystanti
optoelektronikos kryptis. Neribotos galimybés sintetinti
naujus organinius junginius bei jvairtis daugiasluoksniy
prietaisy gamybos biidai skatina ieskoti tinkamy
medziagy bei efektyviy technologiniy sprendimy.
Derinant skirtingas technologijas galima optimizuoti
OLED gamyba bei Zymiai sumazinti jy savikaing taikant
taupesnius sluoksniy formavimo metodus. Dél organiniy
medziagy bei tirpikliy ypatumy, ne visos technologijos
yra tinkamos pagaminti Sviestuka nuo pirmo iki
paskutinio sluoksnio. Itin pigi ir taupi nubraukimo
aSmenimis technologija yra netinkama formuoti
funkcinius sluoksnius i$ vandens pagrindo tirpaly dél jy
didelio pavirSiaus jtempimo, taciau puikiai tinka
formuoti sluoksnius i§ tolueno ar chlorbenzeno pagrindo
tirpaly. Taikant besisukancio padéklo, nubraukimo
aSmenimis bei vakuuminio garinimo metodus buvo
pagaminti organiniai Sviestukai, savo parametrais
prilygstantys besisukancio padéklo ir vakuuminio
garinimo  metodais  pagamintiems  Sviestukams.
Nubraukimo a$menimis metodo jdiegimas formuojant
spindulinj sluoksnj leidzia 80-85% sumazinti medziagy
sgnaudas palyginus su vienu populiariausiy plony
organiniy sluoksniy formavimo bidu - besisukancio
padéklo metodu.

Siame darbe OLED buvo suformuotas taikant
besisukan¢io padéklo, nubraukimo a$menimis ir
vakuuminio garinimo metodus. Skyliy injekcinis
sluoksnis PEDOT:PSS formuojamas besisukancio
padéklo metodu, emisinis sluoksnis i§ tripletinio
spinduolio Flrpic bei PVK:OXD - 7 (8:2) matricos
formuojamas nubraukimo asmenimis metodu, elektrony
pernasos medziaga TPBi bei LiF ir Al kontaktai
suformuoti  vakuuminio garinimo metu. Pagaminto
OLED S§viestuko energetiné schema pavaizduota 1-ame
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1 pav. OLED energetiniy lygmeny schema

paveiksle.

KeiCiant  tripletinio  spinduolio  koncentracija
emisiniame sluoksnyje buvo sukurta serija Sviestuky.
Istirtos jy voltamperinés bei elektroliuminescencinés
charakteristikos leido palyginti Siuos Sviestukus
tarpusavyje bei su literatiiroje aptariamais OLED.
Didziausia nustatyta iSorinio kvantinio nasumo (EQE,
angl. external quantum efficiency) verté sieké 2,1%
(2 pav.), kas prilygsta panaSiy struktiiry Sviestuky,
suformuoty Iprastais gamybos metodais,
demonstruojamiems parametrams [1].
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2 pav. OLED, su skirtingomis FIrpic
koncentracijomis, EQE priklausomybé nuo srovés
tankio

Reiksminiai Zodziai: organinis Sviestukas, funkciniai
organiniai sluoksniai, nubraukimo metodas.
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